8\
POLSKA

RZEGZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOWY

610217

Patent dodatkowy

Kl. 42 t', 5/76

do patentu
Zgloszono: 25.I1.1969 (P 131 958)
Pierwszenstwo: MKP G 11 b, 5/76
URZAD CZYTELNIA
PATENTOWY .
P R l Opublikowano:  5.XI1.1970 Uﬁﬁdvm;?nmm

Wspoltwércy wynalazku: Hanna Kuznicka, Antoni Kwiatkowski

Wiaéciciel patentu: Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa (Polska)

Sposéb polaryzacji warstwy magnetycznej na powierzchni
cylindrycznej i urzagdzenie do stosowania tego sposobu

1

Przedmiotem wynalazku jest spos6b polaryzacji
warstwy magnetycznej na powierzchni cylindrycz-
nej na przyklad warstwy nalozonej z lakieru fer-
romagnetycznego na powierzchnie wirnika bebna
pamieci magnetycznej oraz urzadzenie do stoso-
wania tego sposobu.

Znane sposoby polaryzacji magnetycznej warstwy
nalozonej z lakieru ferromagnetycznego, na przy-
klad na taéme magnetyczng polegajg ma poddaniu
warstwy w postaci cieklej, dzialaniu p6l magne-
tycznych wytwarzanych przez elektromagnesy
znajdujgce sie zar6wmno nad warstwg lakieru ma-
gnetycznego, jak i pod tasmg noSna, na ktéra na-
lozona jest warstwa. Jednoimienne pola magne-
tyczne o statej wartosci skierowane przeciwsobnie
powodujg pnzestrzenne uporzgdkowamie = iziaren
proszku ferromagnetycznego zawieszonego w plyn-
nej warstwie wzdhiz linii sit pola. Polaryzujgce
pola magnetyczne mogg byé wytwarzane przez
magnesy stale lub elektromagnesy zasilane zwy-
kle pradem stalym.

TasSmy polaryzowane magnetycznie wykazujg w
kierunku spolaryzowania, ktéry pokrywa sie zwy-
kle z kierunkiem zapisu, wyzsze warto§ci para-
metréw magnetycznych, niz w kierunku poprzecz-
o Dozostalosé
magnetyczna B, oraz wspéiczynnik prostokatnosci

nym, a szczegOlnie sila koercji H

petli histerezy magnetycznej oznaczany jako stosu-
nek warte§ci pozostalo§ci magnetycznej do indukcji
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maksymalnej B /B A sa znacznie wigksze w kie-
runku zapisu niz w kierunku poprzecznym.

Bebny pamieci magnetycznej stanowia istotne
wyposazenie matematycznych maszyn cyfrowych.
O pojemno$ci pamieci bebma i o mozliwo$ciach
praktycznego jej wykorzystania decydujg para-
metry magnetyczne warstwy, konstrukcja glowic
rejestrujacych i czytajacych oraz system zapisu i
odczytu informacji zarejestrowanej w pamieci.

Sposoby polaryzacji warstw na powierzchniach
cylindrycznych, dostepnych tylko od strony ze-
wnetrznej, jak na przykiad w pamieciach bebno-
wych sg nieznane.

Celem wynalazku jest nadanie warstwie reje-
strujgcej na cylindrycznej powierzchni wirnika
bebna pamieci magnetycznej anizotropowych wia-
§ciwo$ci magnetycznych i zwiekszenie w kierunku
zapisu: sily koercji B, pozostato$ci magnetycznej
B, i wspblczynnika prostokatnosci petli histerezy
magnetycznej warstwy B,/B_. _

Cel ten wosiggnieto przez opracowanie sposoktmu
polaryzacji magnetycznej, warstwy natozonej z la-
kieru ferromagnetycznego na powierzchnie wirni-
ka bebna pamieci magnetycznej. Spos6b ten polega
na poddaniu cieklej warstwy lakieru dziataniu po-
la magnetycznego skierowanego stycznie do po-
wierzchni wirnika bebna pamieci magnetycznej na
calym obwodzie i narastajacego w miare odparo-
wywania rozpuszczalnik6w i utwardzania warstwy

30 lakderu.
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Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug wy-
nalazku sklada sie z zespolu jednakowych elektro-
magneséw, zasilanych pradem stalym, osadzonych
obok siebie i otaczajacych koncentrycznie wirnik
bebna pamieci magnetycznej, na ktoéry jest mnato-
zona polaryzowana warstwa, przy czym magnesy
usytuowane sg w ten sposdéb, ze szczelina kazdego
elektromagnesu jest skierowana w kierunku po-
wierzchni wirnika bebna pamieci magnetycznej a
odleglo$é szczelin wszystkich elektromagneséw od
wirnika jest jednakowa i stala wzdluz calej diu-
goSci wirnika bebna pamieci magnetycznej a poza
tym plaszczyzna symetrii kazdego elektromagnesu
przechodzi przez o§ wirnika bebna pamieci ma-
gnetycznej.

Spos6b polaryzacji warstwy wedlug wynalazku
wyjasniono na nastepujgcym przykladzie.

Na cylindryczng . powierzchnie obracajgcego sie
wirnika bebna pamieci magnetycznej naklada sie
warstwe lakieru ferromagnetycznego o grubosci
zawartej w granicach od 50 do 100 mikronéw. Na-
stgpnie naniesiong warstwe lakieru ferromagne-
tycznego poddaje sie dziataniu pola magnetyczne-
go w urzgdzeniu uwidocznionym schematycznie na
rysunku,

Wirnik 1 hebna pamieci magnetycznej umiesz-
cza sie¢ w urzgdzeniu obrotowo w ten spos6b azeby
elektromagnesy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9 byly od niego
jednakowo oddalone w granicach od kilku do kil-
kunastu milimetréw.

Nastepnie, ze Zrédia nie uwidocznionego na ry-
sunku, doprowadza sie prad elektryczny zasilajgcy
uzwojenia wszystkich elektromagnesoéw, wskutek
czego w szczelinie kazdego elektromagnesu jest
wytwarzane poczatkowo pole polaryzujace o nie-
wielkim natezeniu. Na przyklad dla warstwy la-
kieru ferromagnetycznego o/ lepko$ci od kilku do
kilkunastu centypuaz’'6w (cP), natezenie poczat-
kowego pola magnetycznego wynosi nie wiecej niz
300 Oe. Wirnik bebna pamieci magnetycznej obra-
ca sie 'w urzgdzeniu ze stalg predko$cia obwodo-
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wa, kilkudziesieciu milimetré6w na sekunde i jed-»

nocze$nie w miare odparowywania rozpuszczalni-
k6w i wzrastania lepkoS$ci lakieru jest zwiekszane
stopniowo natezenie prgdu elektrycznego zasilajg-
cego elektromagnesy, wskutek czego zwigksza sie
natezenie pola magnetycznego polaryzujacego
warstwe na przykiad o 200 Oe co jedng minute.

Warstwe polaryzuje sie bez pfzerwy do calkowi-
tego jej utwardzenia, przy czym w koncowej fazie
nateienie polaryzujscego pola magnetycznego wy-
nosi na przykiad okoto 2000 Oe.

Praw’dlowo spolaryzowana warstwa magnetycz-
na charakteryzuje sie duzg gladko$cig powierz-
chni i réwnomierno$cig grubo$ci. Warto§é¢ wspbdi-
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-czynnika prostokatnoSci petli
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histerezy warstwy
spolaryzowanej magnetycznie sposobem wedlug
wynalazku jest wieksza od wartosci tego wsp6i-
czynnika warstwy niespolaryzowanej.

Sposéb polaryzacji warstwy magnetycznej we-
diug wynalazku jest szczegélnie przydatny do po-
laryzacji warstw zawierajgcych drobnoziarniste
preparaty gamma Fe203 o ksztalcie iglastym to
znaczy takich ktére zawierajg ziarna o dlugosci
nie wigkszej niz 0,3 mikrona a stosunek osi krét-
kiej do dlugiej ziarn jest nie wiekszy niz 1:4.

Warunkiem jednokierunkowej polaryzacji ziarn
gamma — Fe,zO3 w warstwie jest uzyskanie pola
magnetycznego stycznego w kazdym punkcie do
powierzchni warstwy co uzyskuje sie przez kon-
centryczne ustawienie elektromagneséw w ten spo-
s6b ze réinoimienne bieguny elektromagneséw sg
ustawione obok siebie, wskutek czego pole ma-
gnetyczne kazdego elektromagnesu zostaje od-
ksztatcone i kierunek wypadkowego pola zespoiu
elektromagnes6w jest zblizony do kierunku stycz-
nego do powierzchni bebna. W celu wyelimino-
wania szkodliwego wplywu efektéw brzegowych
elektromagnesy powinny by¢ dluzsze od tworzacej
wirnika bebna i wystawaé z kazdej strony poza
jego brzegi.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb polaryzacji warstwy magnetycznej na
powierzchni cylindrycznej na przykiad na po-
wierzchni wirnika bebna pamieci magnetyczne]
znamienny tym, zZe ciekig warstwe lakieru nato-.
zong na powierzchnie wirnika bebna pamigci ma-
gnetycznej poddaje sie dzialaniu pola magnetycz-
nego skierowanego stycznie do powierzchni bebna
na calym obwodzie i narastajgcego w miare od-
parowywania rozpuszczalniké6w lakieru i utwar-
dzania warstwy.

2. Urzadzenie do wykonywania sposobu wedlug
zastrz. 1 znamienne tym, ze sklada sie z zespolu
jednakowych elektromagneséw zasilanych pradem
stalym, osadzonych obok siebie i otaczajacych kon-
centrycznie wirnik bebna z naloiong polaryzowa-
ng warstwa, przy czym elektromagnesy sg diuzsze
od tworzacej wirnika bebna a konce ich wystaja
po obu stronach bebna a poza tym elektromagnesy
usytuowane sa w ten spos6b, Ze szczelina kazdego
z nich jest skierowana w kierunku powierzchni
wirnika bebna a odleglo§é szczelin wszystkich
elektromagnes6w od wirnika begbna jest jednako-
wa i stala wzdiuz calej diugo$ci wirnika bebna
a plaszezyzna symetrii kazdego elektromagnesu
przechodzi przez o§ wirnika bebna.
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